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NORMA BRANZOWA

BN-81

ELEMENTY
POLPRZEWODNIKOWE

Diody
BB 105A.BB 105AD, BB 105B,
BB 105G, BB 105GD

3375-35.01

Grupa katalogowa 1923

1. Przedmiot normy. Przedmiotem normy s3g szcze-
gotowe wymagania dotyczace krzemowych diod pojem-
no$ciowych, wykonanych technologia epiplanarna, typu
BB 105A, BB 105AD, BB 105B, BB 105G, BB 105GD,
w obudowie plastykowej, przeznac'zonych do sprz¢tu
powszechnego uzytku oraz do urzadzen, w ktorych
wymaga si¢ zastosowania elementow o wysokiej i bardzo
wysokiej jakosci.

Diody przeznaczone sa do pracy gtéwnie w glowicach
zintegrowanych OTVC. Kategoria klimatyczna — wg
PN-73/E-04550 — dla diod:

— standardowych (poziom jakosci I) — 40/100/10,

— wysokiej jakosci (poziom jakosci [11)—40/100/21,

— bardzo wysokiej jakosci (poziom jakosci IV) —
40/100/56.

2. Przyktad oznaczenia

a) diody standardowe;j:

b) diody wysokiej jakosci:

DIODA BB 105AD/3 BN-81/3375-35.01 40/100/21
¢) diody bardzo wysokie) jakosci:
DIODA BB 105AD/4 BN-81/3375-35.01 40/100/56

W uzasadnionych przypadkach dopuszcza si¢ po-
minigcie kategorii klimatycznej.

3. Cechowanie diod powinno zawieral nast¢pujace
dare:

a) oznaczenie .typu (podtypu) wg kodu kolorowego
podanego na rysunku,

b) oznakowanie dodatkowe dla diod wysokiej jakosci
1 bardzo wysokiej jakosci; na etykiecie opakowania
jednostkowego diody wysokiej jako$ci po oznaczeniu
typu powinny mie¢ umieszczong cyfre 3, a diody bardzo
wysokiej jakosci cyfre 4, np. BB 105AD/4.

4. Wymiary i oznaczenia wyprowadzen diod — wg
rysunku 1 tabl. 1. Oznaczenie obudowy stosowane przez

DIODA BB [05AD BN-81/3375-35.01 40/100/10 producenta — CE 37.
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Obudowa CE 37

Zgtoszona przez Naukowo-Produkcyjne Centrum Pétprzewodnikow
Ustanowiona przez Naczelnego Dyrektora Zjednoczenia Przemystu Podzespotéw i Materiatow Elektronicznych
UNITRA-ELEKTRON dnia 25 marca 1981 r.
jako norma obowigzujaca od dnia 1 pazdziernika 1981 r
(Dz. Norm. i Miar nr 11/1981 poz. 55)

WYDAWNICTWA NORMALIZACYJNE 1981,

Druk. Wyd. Norm. W-wa. Ark. wyd. 1.00 Nak!. 2500 + 55 Zam. 1420/81

Cena zt 7.20
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Tablica 1. Wymiary obudowy CE 37

— Wymiary, mm Synibal Wymiary, mm
wymiaru . wymiaru ,
min [ nom | max min | nom | max
b 1,10} - 1,85 G ~ - 4,10
b2 0,60 - 10,75 H 12,00] - ]13,50
¢ 0,17y - [0,25 § - - 3.05
D - |1 260] - / 1,80] - -
B - - 1250 1,50 - =
e THE = | = 8, - | - {050

5. Wymagania szczegotowe do badan grupy A,B,CiD

a) badanta podgrupy Al — sprawdzenie wymiaréw:
b, D; e; H wg rysunku 1 tabl. 1,

b) badanie podgrupy A2 — sprawdzenie podstawo-
wych parametrow eclektrycznych wg tabl. 2,

c) badanie podgrupy A3 — sprawdzenie drugorzed-
nych parametrow elektrycznych wg tabl. 3,

Jd) badania podgrupy A4 — sprawdzenie parametréw
elektrycznych w fomy = 60 °C (poziom 1M, IV) wg
tabl. 4,

e) badanie podgrupy Bl 1 Cl — sprawdzenic wytrzy-
matosci mechaniczne] wyprowadzen: préba Ua,

f) badanie podgrupy B3 — sprawdzenie wytrzyma-
tosct na spadki swobodne — potozenie diody w czasie
spadania: wyprowadzenia prosiopadie do kierunku
spadania, \

g) badanie podgrupy B4 — sprawdzenie wytrzyma-
tcScl na udary wielokrotne: mocowanie za obudowe,

h) badanie podgrupy B5 1 C5 — sprawdzenie wytrzy-
maloSci ha nagle zmiany temperatury: T4 = -40 °C;
Ty = 100 °C,

1) badanie podgrupy B6 i C6 — sprawdzenie odpor-
nosci na narazenia elektryczne: metoda badania ¢ wg
PN-78/T-01515 tabl. 5, iaw = 55 °C, Up = 28 V,

j) badania podgrupy C2:

— sprawdzenie parametrow elektrycznych wg tabl. 2

1 3

— sprawdzenie odpornosct na suche gorgco —
Lawip * wmax = +100 °C,

— sprawdzenie odporno$ci na zZimno — famb min =
= -40 °C

k) badania podgrupy C3 — masa wyrobu: 0,2 g,

I) badania podgrupy C4 — wskaznik AQL 2,5 %:

— sprawdzenie wytrzymato$ci na przyspieszenie state:
w trzech wzajemnie prostopadtych kierunkach, moco-
wanie za obudowe,

— sprawdzenie .wytrzymatos$ci na udary pojedyncze
1 wielokrotne: mocowanie za obudowg,

— sprawdzenie wytrzymatosci na wibracje o statej
i zmienne] czgstotliwoscl: mocowanie za obudowe,

m) badanie podgrupy Cb5:

— sprawdzanie wytrzymalo$§ci na nagle zmiany tem-
peratury: T4 = =40 °C; Tz = 100 °C,

— sprawdzanie wytrzymatosci na ciepto lutowania:
temperatura kapieli 350 °C,

n) badanie podgrupy C7 — sprawdzanie wytrzyma-

tosci na zimno — ftug min = =40 °C,
o) badanie podgrupy C8 — sprawdzanie wytrzyma-
foSci na suche goraco — ftug mex = 100 °C,

p) badanie podgrupy C10 — sprawdzenie wymiarOw
wg rysunku i tabl. I,

r} badanie podgrupy DI (pcziom IIT i1 IV) — spraw-
dzenie odpornos$ci na niskie cisSnienie atmosferyczne:
temperatura narazenia 25 °C,

s} badania podgrupy D2 — sprawdzenie wytrzyma-
loSc1 na rozpuszczalniki: alkohol etylowy lub aceton,

t) badania podgrupy D3 — sprawdzenie palnosci
wg PN-78/T-01515 zal. 2, p. 4.3, |

u) badanie podgrupy D4 — sprawdzenie wytrzyma-
tosci na plesn — po badaniu brak porostu plesni,

w) badanie podgrupyv D5 — sprawdzenie wytrzyma-
todci na mgle soing: potozenie diody dowolne,

z) parametry clektryczne sprawdzane w czasie 1 po
badaniach grupy B, C 1 D wg tabl. 5.

7. Pozostale postanowienia — wg BN-81/3375-35.00

Tablica 2. Parametry elektryczne sprawdzane w badaniach podgrupy A2 i C2 (poziom I, III i 1V)

l | " :
Oznaczenia | Mctoda pomia- prere POy, SIRCE
Lp. literowe | ru wg PN-75/ Warunki pomiarn b |BB 10SA| BB 105AD| BB 105B|BB 105G [BB 105GD
parametrow T-01504 stxd . . . . .
minj max | min | max | min{ max|min{max | min { max
o ? 3 4 5 6 7 8 9 100 1112113 | 14 15
] Ir ark. 56 Urp = 28V nA -1 350 - 50 -1 5| -5 - 50
2 Chronvrn ark. 58 Ug= 25V, f=1MHz pE 2328122 28(12,0023118]28]| 18] 28
UVR = 3 ‘\(f dla C:m (URZ)
3| Cw wmn ark. 58 Ur =25V dla Cir (ur1) - 41 5|45| 6 |45/ 6| 4|6 |4a5] 6
f Cior (ur1) f =1 MHz i
" Upg =3V, 5V 9V, " ‘
2 / L
_A Cior ark. 58 12V, 253 % - |15 - [ LS| - |£LS) - |3 - | X2
4 Cron +Cron f = | MHz
__2——_—' A C‘mf == Cmil i sz:
) Cunr. Cor — pojemnoscei diod dobieranych w pary, trojki itp. przy tym samym okreslonym Uk,
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Tablica 3. Parametry elektryczne drugorzedne sprawdzane w badaniach podgrupy A3 i C2 (poziom I, III i IV)

i y : Wartos$ci graniczne
Oznaczenie Metoda pomia- |
Lp. literowe ru wg PN-76/ Warunki pomiaru ik BB 105A [BB 105AD BB 105B|BB 105G |BB 105GD
parametru T-01504 s ) . ‘ . :
min{max | min | max | min |{max|{min| max | min | max
1 2 4 5 6 | 7 8 9 10 11 |12} 13 | 14 15
1 rs ark. 67 f =470 MHz; C,.,i = 9 pF Q - 10,8 - 08| -108 -]112| - 1,2
Tablica 4. Parametry elektryczne sprawdzane w badaniu podgrupy A4 (poziom III i 1V)
Oznaczenie | Metoda pomia- Jed TATINE, ST
Lp literowe ru wg PN-75/ Warunki pomiaru °ﬂ?°' BB 105A | BB 105AD {BB 105B|BB 105G |BB 105GD
parametru T-01504 i I . ) . )
min| max | min | max | min|max|min| max | min | max
1 2 4 5 6 | 7 8 9 100 11 [ 12] 13| 14 15
1 I ark. 56 Ur =28 V; tamp = 60 °C nA - 1300 - 300 - |300f - {300] - [ 300
Tablica 5. Parametry elektryczne sprawdzane w czasie i po badamiach grupy B, C i D (poziom I, III i IV)
. Metoda Wartodci graniczne
AR omiaru Warunki Jedno-
Lp.| literowe p ; Podgrupa badan BB 105A|BB 105AD |BB 105B|BB 105G|BB 105GD
rametru | V8 PN-75/ pomiaru stka
pa i T-01504 min|{max | min | max | min| max|min|{ max| min | max
1 2 3 4 5 6 7] 8 9 10 [ 11 p 121 13|14 ] 15 16
Ur= 28V B6, C6
- 100 - 100 | - [ 100} - |100] - 100
nA
Bl, B4, BS, CI,
1 Ir ark. 56 tamp = 25 °C ¢2, C4, 5, CF, -1 50| - 50 - | 50| - | 50 - 50
C8, DI, D5
UR =28V 1
tom = 100 °C C21) LA - 10 - 10| - | 10 10 10
IF = 5 mA 1 _ _
2 Ur ark. 57 tomy = —40 °C 2 \% -1 2 - 2 2 2 2
3 " _—— Cr =9 pF B6, C6 Q - 1,21 - 12 - |12 - | LS| - 1,5
=470 MHz BS, C4, C5 -108) - 08| -[08) -|12 - 1.2
Ur= 25V BI, B4, B6, Cl, , "
4 Cra ark. 58 £ =1 MHz C4. C5, C6 pF [23|28]22) 28 |20]|23]|18|28] 18] 28
Ur = 3 V, .
AC
- | il ark. 58 SV,9V, 12V, C6 % - {5 - +1,5| - [£1.5] - | &3 - 32
Ctorl+cz¢>12 25 v
A f =1 MHz
'Y W czasie badania.
KONIEZC

Informacje dodatkowe




4 Informacje dodatkowe do BN-81/3375-35.01

INFORMACJE DODATKOWE
BN-81/3375-35.00 Elementy pétprzewodnikowe. Diody po-
Jjemnosciowe. Wymagania 1 badania

3. Symbol KTM wyrobu

1. Instytucja opracowujaca norme¢ — Naukowo-Produkcyjne
Centrum Poétprzewodnikéw, Warszawa.

Normy zwigzane
PN-73/E-04550 Wpyroby elektrotechniczne.
wiskowe
PN-75/T-01504.56 Diody. Pomiar pragdu wstecznego Ix
PN-75/T-01504.57 Diody. Pomiar napigcia przewodzenia Ur
PN-75/T-01504.58 Diody. Pomiar pojemnoéci C,
PN-76/T-01504.67 Diody. Metoda pomiaru szeregowej rezy-
stancji zastgpczej rs
PN-78/T-01515 Elementy poiprzewodnikowe. Ogdlne wyma-
gania i badania

Préby S$rodo-

BB 105A
BB 105AD
BB 105B
BB 105G
BB 105GD

1156151302013
1156151302000
1156151302026
1156151302039
1156151302041

4. Wartosci dopuszczalne — wg tabl. I-1.

5. Dane charakterystyczne — wg tabl. 12 i rys. I-1 =+ I-8.

Tablica 1-1

_ Wartosci dopuszczalne
Lp. AR Nazwa parametru Jednostka ‘
parametru BB 105A, BB 105AD, BB 105B,
BB 105G, BB 105GD
l 2 3 4 5
1 Ur Napig¢cie wsteczne 28
2 Urm Szczytowe napigcie wsteczne 30
3 1; Temperatura zlgcza o 100
4 Log Temperatura przechowywania e -40 . . 4100
5 Lamb Temperatura otoczenia w czasie pracy . -40 . . +100
Tablica I-2
Typ
Oznaczenie Nazwa . : Jedno-
Lp. ) Warunki pomiaru BB 105A BB 105AD BB 105B BB 105G BBI0SGD
parametru | parametru stka
min | typ | max| min | typ| max|min | typ| max [min | typ| max|min | typ| max
| 2 3 4 5 6 7 8 9 |10} I |12 |13} 1415 )|16] 17 (18] 19] 20 |
Ur= 281V -1 1{5|-1}5|-([1]|]S5O}-|1]350}-1]T1]50
] Ir Prad nA
wste- Up =280V
czny timpy = 60 °C 1) - {-1300f - f -[300] - | -1300] - | -[300] - | - {300
Poje-
) s UR =25V
2 Cionury mnos¢ pF |23]2,6(28;22|26| 2,8{2,0{2,2123]1,8(2,3}12,8]1,8]2,3]28
. =1 MH2
diody
Sto- Ur = 3 V dla
Cronurz) sunek Cior (URY)
3 pojem- Ur = 25 V dla - 4| -| S5|45|-] 6 |45|-| 64| -] 6|45 -] 6
Cia (URI) nosci Cros (UR1)
diody f =1 MHz
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cd. tabl. I-2.
Typ
Oznaczenie | Nazwa : ; . Jedno-
Lp. Warunki pomiaru BB 105A BB 105AD BB 105B BB 105G BB105GD
parametru | parametru stka
min| typ| max|min | typ| max |min{ typ| max{min | typ| max|min | typ| max
1 2 3 4 5 |6 7| 8 |9 |10 11 12 13|14 }15 )16} 17 {18 19| 20
Wzgled-
na roz-
nica po-
jemno-
$§ci mig- Ur =3 V;5V;
ACiu dzy dio- | 9 V; 12 V; 25V .
4 dami do-| ACw = Cin - % - | = (15 - | - |15 - | - |15 - | -3 -] - | £2
Crotl T Cro:?. .
branymi| -Cion
2 w dwoéj- | f = 1 MHz
ki, troj-
ki, czwor-
ki lub
szostki
Catko-
wita
szere-
= 470 MH
5 rs gowa | J ? Q | -106los|- [06]l08]-]0708]-lo9]12] - 09|12
rezy- Cw: = 9 pF
stancja
zaste-
pcza
') Dla poziomu jakosci III i 1V,
[,,I}] 88105 I [BB 105
[nA]
Up 228V A
g
100 -
' £
y 4
ﬂd# II
10 _%
)
by SJI
4 y ¥
0.1 X 4? £
(] x@i
1 4
J
/
/
y /
u 0,01 ’r/
0 20 40 60 tomb [°C] Y 19 Ug [V]
BN-81/3375-35.01-1-1 BN-84/3375-235 01-I-2
Rys. 1-1. Prad wsteczny w funkcji temperatury otoczenia Rys. [-2. Prad wsteczny w funkcji napigcia wstecznego

IR = ﬂtamb) Ir = ﬂUR)
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Rys. I-3. Charakterystyki temperaturowe pojemnosci Rys. I-5. Pojemnos$¢ diody BB 105AD w funkcji napigcia

wstecznego Cui = flUR)

Ceot
[pH] A [ MI;] BA 152P
28
fp‘-"““l
tamb® 25°C tm.tﬁ 25°C
24 :
10
20 " -
16
12
A | =
8 ‘\ [
4 i
0 01
1 10 Ug [V] 0 0,25 0,5 675 UpLV]

BN- 81/3375-35.00-1-4

BN-81/3375-29.01-1-6

Rys. 1-4. Pojemno$¢ diody BB 105A w funkcji napigcia wste- Rys.

I-6. Pojemnos¢ diody BB 105B w funkcji napigcia
cznego Cio; = flUr)

wstecznego Ciur = flUr)
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Rys. I-7. Pojemno$¢ diody BB 105G w funkcji napigcia
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. 1-8. Pojemnoé¢ diody BB 105GD w funkcji napigcia

wstecznego Cior = fAUR)




